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Hersteller:  VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder)

Monolithisch integrierte §ﬁ§%§@§@?§@ﬁ@éﬁé{g@§%ﬁ die ger Realisierung von induktiven,

fotoelektrischen und kapazitiven Initiatoren dienen.

Vorléufige technische Daten

Gehéduse: DIL-Plast
Masse: =15¢

AnschluBlbelegungen und Abmessungen:

B3030,B3040,B305D
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1 Emitter Einzeltransistor Erq

2 Kollekior Einzeltransistor Ky,

3 Verstarkereingang Eq

4 Verstérkerausgang A,

& Verstarkerausgang A;

6 Ausgang Endstufe Q

7 Einstelibare gchaﬁ@bsﬁaﬂdshyg‘ées’eg@ H
beiB303D,B304D
Betriebsspannung Ugc bei B305D

B306D

9 Smax. :

4593

8 ngmmmememgang Ep
9 Masse M ,
10 Ausgang Endstufe O
11 Betriebsspannung Ucc bei B303D, B304 D,
AnschlulR LED beiB 305D
12 Anschiuf Integrationskondensator C
13 Ausgang stabilisierte
Spannung Ay
14 Basis Einzeltransistor E«ﬁ
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1 Verstarkereingang E4
2 Verstirkerausgang A,
3 Verstarkerausgang A; -
4 Ausgang Endstufe Q

21.1.1.2.8 TGL26713

Masse M

5 Ausgang Endstufe G+

' Betriebsspannung Uee

AnschluB Integrationskondensator C

0 < O



2/84 : 3 B 303D -8B 306 D

Grenzwerte, glltig fir den Betriebstemperaturbereich:

min. max.
Betriebsspannung -
B303D,B304D,B306D, Uce 4,75 30 Vv
B305D : 9 30 Vv
H-Ausgangsspannung
B303D Uon 0 30 \Y
B304D,B305D,B3060 0 Uee Vv
L-Ausgangsstrom low 0 70 mA
Spannung am Programmiereingang E,
B303D,B304D,B305D Ugp 0 30 Vv
Strombelastung der stabilisierten Spannung
B308D,B304D,B305D ' —lau 0 3" mA
Kollektor-Emitter-Spannung d. Einzeltransistors T;

.B303D,B304D,B305D RN Ucers 0 30 \'

" Kollektorstrom des Einzeltransistors T, | '
B303D,B304D,B305D ) ‘ e 0 70 mA
Basisstrom des Einzeltransistors Ty : '
B303D,B304D,B305D , lsT1 0o 5 mA
Verlustleistung des Einzeltransistors T, _
B303D,B304D,B305D | | Pyrs - 300%)  mw
Betriebstemperaturbereich i -25 +70 °C
Gesamtverlustleistung bel 9, = 25°C Pot - 700 mwW
%g}é&‘rgchéchﬁeﬁme?am? iy - 150 °C

"} Strombelastung der stabilisierten Spannung in Abh&ngigkeit von der Betriebsspannung
%} Verlustleistung des Einzeltransistors T, in Abhéngligkeit von der Betriebsspannung



&

Elektrische Kennwerte g@cp =4,75...30V ‘?E,,.EE’ B303D,B3064D uné B306D bzw Uee=9..30V

M?;ﬁ 205D, 6, = 25°C - BK}:

Stromaufnahme
Uee = 30V, 81, S2 geschiossen — 83, 54, Sb offen ¢ -

L-Ausgangsspannung an Q bzw. G

Uege = 30V; 30V an Qp bzw, Qg U e
&2 geschlossen, S3, 54, S5 offen,

$1 geschlossen bzw. offen

H-Ausgangsstrom in Q bzw. G

Uce = 30V, 30V an Ug bzw. Qg und an £; fon -
$2 geschlossen, 53 offen, $4, S5 nur am zu

messenden Ausgang geschlossen;

S1 geschlossen—offen bzw, offen—geschiossen

- Konstantstrom im H-Zustand aus Q bzw. G

EJCC =30V,0 Van Qbzw. Q; W'EQK 0,3
$2 geschlossen, S3, 54, S5 offen, '

§1 offen bzw. geschlossen

L-Ausgangsstrom aus E, (B303D,B 304D, B 305D)

Uce = 30V, 0V an Ey; S1 bis SE offen —lep -
H-Eingangsstrom in E, (B 303 D, B304 D, B 305 D)
Ugc = 30 V; 30V an Ey; S1 bis S5 offen fep -

Kollektor-Emitter-Séttigungsspannung des

fonen e ld o im v E b res

=
B ILGILEQEISGIORGST S T'g

2mA iInBr; 30 V an g, . : Ucpsaims
$1, S2, 84, S5 offen; S3 geschlossen ’

20

500

400

mA

- mA

mV
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MeBschaltungen:
") Uge beim B 305 D; einstellbare Hysterese beim B303 D ami:é B304D
%) Uge beim B 303 D und B 304 D: LED beim B 305D
D1..D3:SAY 17 0. 4.

1) 3 Ep M
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18k —
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Normschwingkrei Toleranz der Widerstandswerte: + 1%
fr = 100 kHz “*‘53% Toleranz der Kapazitifswerte: + 20%
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Blockschaltung B 303 D, B 304 D:

Beim B 303 D entfallen die Freilaufdioden an den Ausgéngen QG una G
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Blockschaltung B 305 D:
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Blockschaltung B 206 D:

Uce
€
Freilaufidioden
N
Spannungs-
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Aligemeine Anwendungshinweise:

&

- Die Schaltkreise sind méglichst dicht am Schaltkreis méﬁ@ inem Kondensator C = 10... 100 nF
gegen Masse abzublocken.

— Die intern stabilisierte Spannung am Anschiufl 13 von etwa 2,9 V kann mit einem maxi-
malen Strom von 3 mA belastet w %“ﬁ%ﬁ {(8303D..B305 EE}

— Die Ausgénge der Schaltkreise B304 D ... B'306 D sind ﬂ‘@:@é’ﬁ- mit Freilaufdioden gegen
induktive Spannungsspitzen geschitzt, Damit ist es bei diesen Schaltkreisen nicht mog-
lich, die Ausgangsstufén an eine hdhere Spannung anzuschlieRen als die Betriebs-
spannung. Der B 303 D besitzt diese Freilaufdioden nicht.

-~ Der maximale Strom der Aus géng& betragt 70 mA. Sie besitzen eine KurzschluRstrom-
begrenzung von etwa 130 mA.,

~ Alle Initiatorschaltkreise sind mit einer Warmeschutzschaltung versehen, die bei Errei-
chen einer Chiptemperatur von etwa 150 °C beide Ausgénge auf H-Potential legt.

— Befindet sich ein Ausgang auf H-Potential, ist es médglich, aus diesem Ausgang einen
Konstantstrom von etwa 1 mA zu entnehmen.

- Uber dem Programmiereingang ist es maglich, die Verstirkung des Vorverstirkers zi
andern: E; offen = grof3e Verstérkung

E an Masse = kleinere Verstérkung

— Flr induktive Initiatoren erfolgt die Programmierung am ﬁmssh luls 8 mit folgender

Zuordnung: E, an Masse = kisine Hysterese
E, offen = grofle Hysterese

- Legt man an E, eine Spannung zwischen 10 V und 30 V, werden beide Ausginge auf
H-Potentia %@%E@g}é '

- Beim B 303 é’} und B 304 D kann die Verstédrkung stufenlos eingestellt werden. Dies
geschieht durc %%Cm ftung mit einem w%ém” and zwischen Ansehiu® 4 und 7. Der

Wert des Widerstandes kann zwischsn 200 nd 200 k& liegen.
~ Am Anschiufd C fur den Integratic or ist es ﬁmgé ich, auch Elektrolytkonden-

A anzuschliefien.
7 und Pin 11 zu schalten, die leuchtet,

=
Nv

satoren mit einem maximalen Rest:
- BeimB305Di 3@2%“@@@
wenn der &@ggﬁ“ﬁ @
- Die separsie %

@ starker und des Trig ggers ermoglicht
wie beim A301D

:;'
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Die nachfolgende Tabelie gibt einen Uberblick Giber Art und Besonderheiten der einzelnen
%@E’z&m@é se.

Ty Schaltzustands-  Hysterese stufenlos fest Einzel-  Freilauf
anzeige prograrm- einstelibar  singe- tran- dioden
mierbar stelit sistor
B 303D X X
B 304D X X X
" . X X % X
X X

Induktiver Initiator

- der gﬁ% sltungstechnischen Realisierung der Schaltkreise B 203 D ... B 306 D ergibt sich

der erste H zﬁgﬁ&?@wmémggmé der induktive Initistor. '

Die Oszi %%a torschaltung wird mit einem Schwingkreis und einem Mi %“%@@pﬁu%swsd@manﬁ

beschaltet. Durch R, wird der Schwingeinsatzpunkt des Oszillators und ‘damit der Arbeits-

punkt festgelegt.

Nihert sich dem Spulensystem ein metallischer Gegenstand, wird der Osziliator bedampft

und die Schwingungen reifen ab. Beim Entfernen schwingt der Oszillator wieder an.

Das dem Oszillator nachgeschaltete Integrationsglied, bestehend aus C; und einer internen
jerstandskombination, verhindert, dafd der Schwellwertschalter mit der Oszillatorfre-

R

€8

al zu. E% %&;ﬁW%e’?gﬁ"Q@ﬁ Oszillator liegt die
I. Beim B 305 D wird dieser Zustand mittels seiner LED
ial liegt, t die LED, ,
reingang Eg} kann die entsprechende w%yzy sepro-
It altung @s“?@ég er
304 D IaBt sich die Hysterese durch EE?"%%C?@@%EW‘? s W @@f@fgm@i%

t,obder {}%’?E E?ﬁi}?,g%f‘%‘i%ﬁ ingt“ oder ,.nicht schwingt”
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2/84 13 B 30230 - B 3068 D
Fotoelektrische Initiztoren

Bei Anwendung arbeitet der B 305 D als Schwellwertschalter. Der interne Verstérker wird
durch R; und C4 auf eine erforderliche Verstarkung gegengekoppelt. Das von einem Wech-
sellichtsender kommende Signal wird mit einem Fototransistor empfangen und iber einen
selektiven Vorverstérker dem Anschluld 3 des als Schwellwertschaiter arbeitenden B 305 D
zugefiihrt. Der selektive Verstarker wird aus der intern stabilisierten Spannung versorgt.

Bei Unterbrechung des Lichtweges zwischen dem Wechsellichtsender und dem Foto-
transistor schaltet der B 305 D seine Ausgénge um.

Kapazitive Initiatoren

Kapazitive initiatoren stellen eine neue Generation berihrungslos arbeitender Informations-
erfassungsglieder dar, die auf al E% BerGhrungsmedien ansprechen. Das vorgestelite Bild
zeigt das Prinzipschaltbild eines kapazitiven Initiators. Der B 305 D arbeitet auch hier als
Schwellwertschalter. Ry und i:‘g @,iééﬁen das fiir die Verstirkung notwendige Gegenkopp-
lungsnetzwerk dar. Die stabilisierte Spannung fiir den externen Eingangsoszillator wird hier
nicht direkt aus dem B 305 D entnommen, Sie dient hier lediglich als Hilfsmittel zur Konstant-
stromversorgung im Zusammenhang mit dem Einzeltransistor.



Eﬁ@mm@ bifitét zu TTL-Systemen

ﬁ%ufgrmcé der open-collector-Ausgdnge der Schaitkreise E 303 D<B 306 D ist es moglich,
TTL-Systeme direkt anzusteuern.

Gegentiber dem A 301 D ergeben sich allerdings einige Anderungen. En Schaltungen, i
denen. die Schaltkreise B 303 D-B 306 D die gleiche Betriebsspannung haben wie ﬁas
anzusteuernde TTL-System, kann man zise Ausgénge direkt mit den Eingédngen des TTL-
Systems verbinden. Den notwendigen Eingangs-High-Strom fir die TTL-Bausteine liefern

e in den Ausgéngen vorhandenen-Stromquellen.

Liegt die Betriebsspannung der Initiatorschaltkreise héher als die des TTL-Systems, ist es
notwendig, eine Diode an den Ausgang des Schaltkreises zu legen. Diese Diode verhindert
ein Ansteigen der Ausgangsspannung auf eine Spannung, die etwa 3 Ug unter der
Betriebsspannung %éegt

Mit der Diode wird der initiatorschaltkreis vom entsprechenden TTL- Sy’sﬁe'ﬁ entkoppelt.
Dann kann in gleicher W@ES@ verfahren we?éeﬂ wie beim A301D.

Ahnlich lassen sich auch die Logikfamilien DTL und CMOS chne Schwierigkeiten anpassen.
Bei Anpassung an Systeme, die mit einer héheren Betriebsspannung arbeiten als die Ini-
tiatorschaltkreise, ist der Einsatz der Typen B 304 D-B 306 F aufgrund der integrierten

Freilaufdioden nicht méglich. Fir solche Einsatzfalle eignet sich nur der B 303 D.

Bestellbezeichnungsbeispiel: mt@gréer‘ter Schaltkreis B 303D

amN?@

303 D: 137 87 61 003 303057
304 D¢ 137 87 61 003 304041
305 D¢ 137 87 61 003 308044
206 D 137 87 61 003 306020

@Bmﬁﬂﬁﬁﬁ

Die vortiegenden Detenblatier diensn
asusschliefllich der Informastion!

Es kénnen darasus keine Liefermdg-
lichkeiten oder Produkiionsverbing-
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbahaiten.






